




















































专利名称(译) 液晶显示装置

公开(公告)号 US6731364 公开(公告)日 2004-05-04

申请号 US10/101166 申请日 2002-03-20

[标]申请(专利权)人(译) 高桥TAKUYA
金子俊
田村克己
ONISAWA KENICHI

申请(专利权)人(译) 高桥TAKUYA
金子俊
田村克己
ONISAWA KENICHI

当前申请(专利权)人(译) HITACHI，LTD.

[标]发明人 TAKAHASHI TAKUYA
KANEKO TOSHIKI
TAMURA KATSUMI
ONISAWA KENICHI

发明人 TAKAHASHI, TAKUYA
KANEKO, TOSHIKI
TAMURA, KATSUMI
ONISAWA, KENICHI

IPC分类号 G02F1/13 G02F1/1362 G02F1/1343 G02F1/1368 G09F9/00 G09F9/30 G09F9/35 H01L29/786

CPC分类号 G02F1/136286 G02F1/134363 G02F2001/13629

审查员(译) PARKER，KENNETH

助理审查员(译) CHUNG，DAVID

优先权 2001298993 2001-09-28 JP

其他公开文献 US20030063229A1

外部链接  Espacenet USPTO

摘要(译)

液晶显示装置具有底栅型TFT的图像信号线，其中图像信号线包括由设
置为下层的第一导电膜和设置为上层的第二导电膜形成的层压膜。第一
导电膜由包含Mo作为主要成分的合金和W制成，第二导电膜由包含Mo作
为主要成分的合金和Zr制成。该器件能够满足降低电阻，改善抗干蚀刻
性，相对于栅极绝缘膜的选择性湿法蚀刻，两层或更少层压层的数量以
及横截面的锥形制造的要求。
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